D1 — D2 Czas odstepu miedzyimpulsowego. Te dwa bity ustalaja czas odstgpu
migdzyimpulsowego dla uktadu poréwnujacego z elektronicznym odczytem pradu. Gdy
wlaczy si¢ naped zrodlowy, pojawia si¢ ostry impuls pradowy z powodu wstecznych-
odzyskiwanych pradow diod uktadu poziomujacego i/lub przetaczajacych przebiegow
przejSciowych zwiazanych z rozdzielona pojemnoscia w obciazeniu. Aby uniemozliwi¢ temu
ostremu impulsowi pradowemu omytkowe resetowanie zrodtowego przerzutnika
zatrzaskowego, uktad poréwnujacy z elektronicznym odczytem jest ‘zaslepiony’. Czasomierz
odstepu miedzyimpulsowego biegnie za licznikiem czasu wylaczenia, aby zapewni¢
programowalng funkcj¢ ustawiania odstgpu migdzyimpulsowego. Czasomierz odstgpu
migdzyimpulsowego jest resetowany gdy zmienia si¢ FAZA.

D3 — D7 Staly czas wylaczenia. Te pigc bitow ustalaja staty czas wylaczenia dla
wewngetrznych zespotow obwoddéw elektrycznych sterujacych PWM (modulacja szerokosci
impulsu). Staly czas wytaczenia definiowany jest przez:

torr = [(1 + N) x 8/fosc]
gdzie N=0... 31
Na przyklad, przy czgstotliwosci gldownego oscylatora wynoszacej 4 MHz, czas szybkiego
zanikania bedzie regulowany od 1,75 us do 63,75 s z przyrostami co 2 Us.

D8 — D11 Czas szybkiego zanikania. Te cztery bity ustalaja czg$¢ szybkiego zanikania
stalego czasu wytaczenia dla wewngtrznych zespotow obwodow elektrycznych sterujacych
modulacja szerokosci impulsu. Cz¢s$¢ szybkiego zanikania definiowana jest przez:

tea = [(1 +N) x 8/fosc] — 1/fosc
odzieN=0..15

Na przyktad, przy czgstotliwosci gldwnego oscylatora wynoszacej 4 MHz, czas szybkiego
zanikania bedzie regulowany od 1,75 us do 31,75 us z przyrostami co 2 pus. Dla tyg > togr,
urzadzenie bedzie dziatato efektywnie w trybie szybkiego zanikania.

Oscylator. Czasomierz modulacji szerokos$ci impulsu bazowany jest na wejsciu oscylatora,
zwykle 4 MHz. A3972SB moze by¢ skonfigurowane na wybieranie albo wewngtrznego
oscylatora o czg¢stotliwosci 4 MHz albo, jesli wymagana jest wigksza precyzja, do terminala
OSC moze by¢ podlaczony zewngtrzny zegar. Jesli stosowany jest zewngtrzny zegar, trzy
wewnetrzne dzielniki moga by¢ wybierane poprzez szeregowy port, aby umozliwié
elastyczno$¢ wybierania fogc, na bazie dostgpnego systemu zegaréw. Jesli stosowana jest
opcja wewngtrznego oscylatora, bezwzgledna doktadno$¢ zalezna jest od procesowej
zmiennosci rezystancji i pojemnosci. Aby jeszcze bardziej poprawi¢ tolerancje, precyzyjny
rezystor moze by¢ podtaczony od terminala OSC do Vpp, Czgstotliwosc bedzie wynosi¢:

fosc =204 x 10°/Rosc

Jesli stosowany jest wewngtrzny oscylator bez zewngtrznego rezystora, terminal OSC
powinien by¢ potaczony z uziemieniem.



Synchroniczny prostownik. Gdy wyzwolony jest cykl wylaczenia modulacji szerokos$ci
impulsu, albo przez polecenie unieruchomienia mostka albo przez cykl wewngtrznego statego
czasu wylaczenia, wowczas prad obciazenia bedzie re-cyrkulowat zgodnie z trybem zaniku
wybranym przez logiczny uktad sterujacy. Element synchronicznego prostowania urzadzenia
A3972SB  wilaczy odpowiedni(e) MOSFET(y) (tranzystor polowy  metal-tlenek-
poiprzewodnik) w czasie zanikania pradu i efektywnie zewrze diody ‘tresci’ z napgdem o
niskiej rpg 27 To spowoduje znaczace obnizenie rozpraszania mocy i moze wyeliminowac
dla wigkszosci aplikacji potrzebe zewnetrznych diod Schottky’ego.

Cztery odmienne tryby dziatania moga by¢ skonfigurowane za pomoca dwu bitow sterowania
portem szeregowym:

1. Tryb aktywny. Zabezpiecza przed zmiang kierunku pradu obciazenia przez wyltaczenie
synchronicznego prostowania, gdy wykrywany jest zerowy poziom pradu.

2. Tryb pasywny. Umozliwia zmiang kierunku pradu, ale wytacza obwod synchronicznego
prostowania jesli inwersja pradu obciazenia dochodzi do limitu pradowego.

3. Unieruchomiony. Przetaczanie MOSFET’u nie pojawi si¢ w czasie recyrkulacji
obciazenia. To ustawienie bedzie stosowane wylacznie z czterema zewngtrznymi diodami
uktadu poziomujacego na jeden mostek.

4. Tylko niska strona. MOSFET’y po niskiej stronie wlacza si¢ w czasie wylaczenia, aby
zewrze¢ $ciezke pradu na diody ‘tresci’ tranzystora polowego MOSFET. Przy takim
ustawieniu, MOSFET’y po wysokiej stronie nie bgda prostowa¢ synchronicznie, wigc
zalecane sa cztery zewngtrzne diody od wyjscia do zasilania. Ten tryb przeznaczony jest
dla stosowania przy aplikacjach wysokiej mocy, gdzie pozadane jest zaoszczg¢dzenie
kosztu dwoch zewnetrznych diod na jeden mostek. W tym trybie, MOSFET’y po stronie
ujscia (danych) sa odcigte podczas czasu wytaczenia modulacji szerokosci impulsu. We
wszystkich innych przypadkach, MOSFET’y po stronie zroédtowej sa odcigte w
odpowiedzi na polecenie wylaczenia modulacji szerokosci impulsu.
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